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Mitsubishi Electric wprowadza na rynek diode¢ Schottky'ego z
weglika krzemu
Redukuje poziom utraty mocy oraz zapewnia mniejszy rozmiar fizyczny systemoéw zasilania

TOKIO, 1 marca 2017 r. — firma Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ogtosita dzisiaj, ze

wprowadza na rynek ze skutkiem natychmiastowym diode Schottky'ego z weglika krzemu (SiC-SBD), w
ktorej wykorzystano strukture bariery zlgczowej Schottky'ego (JBS) w celu zredukowania poziomu utraty
mocy oraz zapewnienia mniejszego rozmiaru fizycznego systemow zasilania klimatyzatoréw, systemow

zasilania fotowoltaicznego 1 wielu innych urzadzen.

SiC-SBD (BD20060T) SiC-SBD (BD20060S)
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Cechy produktu

1)  Weglik krzemu zapewnia niisze zuiycie energii i mniejszy rozmiar
- Ulepszona konwersja energii zapewnia o ok. 21% nizsza utrat¢ mocy w poréwnaniu do produktow
krzemowych (Si)
- Umozliwia przetaczanie wysokiej predkosci oraz zmniejszenie rozmiaru elementow peryferyjnych, takich

jak reaktory

2)  Zwigkszona niezawodnosé dzigki wykorzystaniu bariery zlgczowej Schottky'ego
- Polgczenie bariery Schottky'ego ze ztaczem p-n

- Struktura JSB zapewnia wysoka niezawodnos$¢

Harmonogram sprzedazy

Seria Model Obudowa | Specyfikacja Dostawa
BD20060T TO-220 1 marca 2017 r.
SiC-SBD 20 A/600 V
BD20060S TO-247 1 wrzes$nia 2017 r.

Glowne dane techniczne

Model BD20060T | BD20060S
Specyfikacja 20 A/600 V
Jednokrotny udarowy prad przewodzenia 155 A (8,3 ms, fala sinusoidalna)
Napigcie przewodzenia diody 1,35V
Obudowa TO-220 TO-247
Wymiary 10,1x29,0x4,7 mm 15,9x41,0x5,0 mm

Mitsubishi Electric, od wprowadzenia na rynek w 2010 roku modutu zasilajacego wyposazonego w
podzespoty z weglika krzemu, w dalszym ciggu przyczynia si¢ do miniaturyzacji i zwigkszania
energooszczednosci  falownikow. Wraz z rosngcymi wymaganiami dotyczacymi energooszczednych
systemOw zasilania klimatyzatorow, systemow zasilania fotowoltaicznego oraz innych urzadzen klienci

coraz cze¢$ciej wybierajg produkty wyposazone w diody Schottky'ego z weglika krzemu.

Swiadomos¢ Srodowiskowa

Produkty sg zgodne z dyrektywsg ograniczajgcg uzywanie niektorych niebezpiecznych substancji w
urzadzeniach elektrycznych i elektronicznych (RoHS) 2011/65/UE.

Uwaga: Produkty te zostaly opracowane czegsciowo przy wsparciu japonskiej organizacji New Energy and Industrial
Technology Development Organization (NEDO).
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Informacje o firmie Mitsubishi Electric Corporation

Majac za sobg ponad 90 lat do§wiadczenia w dostarczaniu niezawodnych, wysokiej jakosci produktow, firma
Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) znana jest jako $wiatowy lider w produkcji, marketingu i
sprzedazy sprzetu elektrycznego i elektronicznego wykorzystywanego do przetwarzania informacji,
komunikacji, rozwigzan w branzy kosmicznej i komunikacji satelitarnej, elektroniki uzytkowej, technologii
przemystowych, energetyki oraz sprzgtu transportowego i budowlanego. W mysl motto naszej firmy
,»Changes for the Better” — czyli zmiany na lepsze — oraz polityki Eco Changes firma Mitsubishi Electric
podjeta wyzwanie, aby zosta¢ wiodacag firmg na $wiecie w dziedzinie ochrony $rodowiska, wzbogacajac
spoteczenstwo o nowe technologie. Roczne tgczne przychody firmy za rok fiskalny zakonczony 31 marca
2016 r. sicgaja 4,3943 miliarda jendow (38,8 miliarda USD*). Wigcej informacji mozna znalez¢ pod adresem:
www.MitsubishiElectric.com

*Kurs wymiany walut: 113 jenéw za dolara amerykanskiego, kurs wedtug Tokyo Foreign Exchange Market

na dzien 31 marca 2016 1.
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